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(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ĐÁ NHÂN TẠO
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đá nhân tạo bao gồm bước tạo lớp các 
nguyên liệu hỗn hợp khác nhau trong buồng trong (16b) của trống đầu hở (16) để tạo ra 
nguyên liệu hỗn hợp dạng lớp; nén nguyên liệu hỗn hợp dạng lớp này trong buồng trong 
(16b) của trống đầu hở (16) để tạo ra nguyên liệu hỗn hợp đã được nén dạng lớp; khuấy 
nguyên liệu hỗn hợp đã được nén dạng lớp này trong buồng trong (16b) của trống đầu hở 
(16) để làm vỡ nguyên liệu hỗn hợp đã được nén dạng lớp thành các mảnh có kích cỡ khác 
nhau và phát triển mẫu hình phủ cẩm thạch tạo ra vật liệu phủ cẩm thạch hỗn hợp đã được 
phân mảnh; và nén lại vật liệu phủ cẩm thạch hỗn hợp đã được phân mảnh trong buồng 
trong của trống đầu hở (16) để gia cường thêm mẫu hình phủ cẩm thạch bên trong vật liệu 
phủ cẩm thạch hỗn hợp đã được phân mảnh.
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